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SSPA 23cm _MRF859260.

Nomenclature pour un étage.

Désignation Valeur Commentaires
Q1 MRF859260
D1,D2 Diode silicium1A |Pas critique
D3 BAT15 Mesure facultative
D4 Zener 6V8/8v2 | Pas sur les images mais
mettez-la!
IC1 78L.05 par
exemple
C1,C2 10uf25VvV
C3, C4, 39Pf ATC100B
C5, C7,C13 33pf ATC100B
C6, C9, C10, C11, C14, 100nf 50V
C18, C19
C8,C11, C12, C17 1nf 50v
C15, C16 100uf 35V mini |50V mieux!
R1 470hms Mesure facultative
R2 Pot 2000hms Multi-tours de preference
R3, R5 57 ohms
R4, R6 1800hms
Les capas d’adaptations Toutes ATC100B | Voir valeur et position sur

photo. !!
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